BM-805 MIERNIK UNIWERSALNY

DANE TECHNICZNE:

Napigcie state: 0...400mV-4-40-400-1000V
Doktadnos¢: 400mV £(0,3%+4c);

4-40-400V +(0,5%+3c¢);

1000V £(1,0%=4c);

Rozdzielczo$¢ max.: 0,1mV

Napigcia przemienne: 50-500Hz

Zakresy: 0...400mV*-4-40-400-1000V

* Zakres wybierany wylacznie recznie

Doktadnos¢  0...400mV*-4-40-400-1000V

* Zakres wybierany wyltacznie recznie

Rozdzielczo$¢ max.: 400mV* £(4,0%+5c¢); 4-40-400V +(1,5%+5c¢);
1000V £(4,0%+5¢);

* Doktadnos¢ okreslona od 10mV AC (dla BM807 od 40mV AC)

Prad staty: ~ 0...400-4000pA-40-400mA-4-10A*

* 10A ciagle, 20A przez 30 sek. po 5 minutach stygnigcia

Doktadnos¢: 400pA £(2,0%+5¢); 4000puA £(1,2%+3c¢); 40mA +(2,0%+5c¢);
400mA £(1,2%+3c); 4A £(2,0%+5¢); 10A £(1,2%+3c¢)

Spadek napigcia: 400-4000pA (0,15mV/pA); 40-400mA (3,3mV/mA)
4-10A (0,03V/A)

Rozdzielczo$¢ max. 0,IpA

Prad Przemienny: 50+500Hz (True RMS dla BM 807)

Zakresy: 0...400-4000pA-40-400mA-4-10A*

* 10A ciaggle, 20A przez 30 sek. po 5 minutach stygniecia

Doktadnos¢: 400pA +(2,0%+6¢); 4000pnA +(1,5%+4c); 40mA +(2,0%+6¢);
400mA £(1,7%+4c¢); 4A £(2,0%+6¢); 10A £(1,8%+4c);

Spadek napigcia: 400-4000pA (0,15mV/pA); 40-400mA (3,3mV/mA)
4-10A (0,03V/A)

Rozdzielczo$¢ max. 0,1pA

Rezystancja: 0...400Q-4-40-400kQ -4-40MQ
Doktadnosé: 400Q +(0,8%+6¢);
4-40-400kQ +(0,6%t4c);

AMQ £(1,0%+4c);

40MQ £+(2,0%+4c)



Rozdzielczos¢ max. 0,1Q

Pojemnos¢:  0...50-500nF-5-50-500-3000uF

Doktadnosé: +(3,5%+6¢)**

* Doktadnos¢ dla kondensatorow warstwowych lub lepszych

** Doktadno$¢ dla napigcia baterii >2,8V; dla napiecia <2,8V doktadnos¢ wynosi £(3,5%+6¢)
Rozdzielczos¢ max. 0,InF

Czestotliwos¢:5-50-500Hz-5-50-500kHz-1MHz
Doktadnos¢:  £(0,5%+4c)*

* Dokladnos¢ sygnatu <20VACrms
Rozdzielczo$¢ max. 0,1nF

Test diod: prad pomiarowy: 0,25mA

Ciaglos¢: sygnat akustyczny dla R <10+120Q



